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Vynalez se tfka rozkladové elektrody sni-
.maci elektronky infraerveného zareni. Resi
material a podklad pro rozkladovou elek-
trodu snimacich elektronek. Podstata vyna-
lezu spocivd v pouZiti specidlni préskové
keramiky v Zelatin& nanesené na kfemikové
desti¢ce. Vyndlez mtiZe byt vyuZit ve vakuo-
vé elektronice a v polovodidové technice.
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PiedloZeny vyndlez se tykd rozkladové
elektrody snimaci elektronky infracervené-
ho z&Feni s elektronovym snimdnim obrazu
pii infraderveném zéieni, kdy rozkladova
elektroda je zhotovena z materialu s pyro-
elektrickymi vlastnostmi, coZ je zvlast vhod-
né pro snimaci elektronky typu pyroelektric-
ky vidikon—pyrikon.

Dosud zndmé rozkladové elektrody pyro-
elektrickych snimacich elektronek jsou zpra-
vidla zhotoveny z monokrystalickych mate-
ridlét s pyroelektrickym jevem, jeZ s sebou
nesou nékteré obtiZe z hlediska technologie
zpracovani. Jednou z hlavnich nevyhod je
obtizné ziskdvani monokrystalickych mate-
ridla vé&tsich primdri a vysokd Kkiehkost,
kterd pri poZadavku zeslabovéni destiCek
na tloustku 10 aZ 30 ym vede k vysoké zmet-
kovitosti. Kromé& toho, napfiklad vysoce
citlivy triglycinsulfat je siln& hygroskopicky
a je tfeba v prib&hu opracovdni zabranit
pristupu vlhkosti.

V posledni dob& se objevila moZnost pou-
#iti keramickych materidld i plastickych
latek na bdzi polyvinylfluoridl, ale jejich
citlivost je mnohonédsobné mensi neZ u Krys-
talickych materidld. Vysoky pyroelektricky
koeficient mé napiiklad germandt olovnaty,
z néhoZ viak lze obtiZn& vypé&stovat dosta-
tetné velké krystaly a jehoZ kfehkost siln&
komplikuje moZnost ziskdvani tenkych des-
titek. Podobné problémy s kfehkosti jsou
té u ndkterych keramik vykazujicich py-
roelektricky efekt.

Vy$e uvedené nedostatky jsou odstran&ny
rozkladovou elektrodou podle vyndlezu, je-
hoZ podstatou je to, Ze se pro rozkladovou
elektrodu pouZije praskové keramiky v Ze-
lating. Keramika Pb{(Zr, Ti)Os v prasku, ve-
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likost zrn : 1 aZ 7um spojena s Zelatinou, vy-
tvaFi kompaktni vrstvicku, silnou 10 aZ 40
pm. Touto vrstvickou, jeZ méa funkci rozkla-
dové elektrody, je pokryta jedna strana les-
téné kiemikové destitky. Tato destitka mi-
7@ tvofit vstupni okénko pyroelektrického
vidikonu.

Vrstvitka keramiky v Zelatin# se na kfemi-
kové destice vytvoFi polevem nebo odstie-
dénim suspenze praskové keramiky ve vod-
ném roztoku Zelatiny, tak, Ze 60 aZ 80%
roztok Zelatiny obsahuje 20 aZ 50% prasko-
vé keramiky Pb(Zr, Ti)Os.

Vyhodou materidlu pouZitého podle vy-
nalezu je jeho pom&rné jednoduchd piiprava
a mo¥nosti zpracovéani, umoZiujici zhotoveni
rozkladové elektrody potiebnych rozméri.
Vedle niZ8i technologické narocnosti pii vy-
robé rozkladové elektrody je vyhodna i pied-
poklddand niZ3i zmetkovitost p¥i vyrobég.

Jako priklad je uvedena rozkladova elek-
troda, kterd je vytvofiena prostfednictvim
suspenze praskové keramiky Pb(Zr, Ti)O3
ve vodném roztoku fotografické Zelatiny, a
to tak, Ze 100 ml vodného roztoku Zelatiny
obsahuje 2 g pevné Zelatiny. Velikost zrn
praskové keramiky je 2 aZ 5 pm. Polevem
suspenze a jejim suSenim ¢&istym vzduchem
pfi pokojové teploté se na leSténé strané
vysokoohmové kiemikové destiCky o rozmég-
rech 25 mm primér a 2 mm tloudtka, vy-
tvofi 15 pm silnd vrstvicka keramiky v Ze-
lating. Povrch rozkladové elektrody tj. ke-
ramiky v Zelating se je3t8 pokryje elektro-
dou vytvofenou vakuovym napafenim 500 &
silné vrstvicky oxidu ceri¢itého CeOz. Kfemi-
kovéa destitka pokrytd vrstvickou keramiky
v Zelating se pouZije jako vstupni okénko
snimaci elektronky pro infraervenou oblast.

PREDMET VYNALEZU

Rozkladova elektroda snimaci elektronky
infraderveného zéareni s elektronovym sni-
méanim obrazu pfi infraderveném osvétleni,
zhotovend z materidlu s pyroelektrickym
jevem, vhodn& zvlast pro pyrikonové sni-

maci elektronky, vyznatend tim, Ze jako
materialu s pyroelektrickym jevem je pou-
¥ito praskové keramiky Pb(Zr, Ti)Os v Zela-
ting, kterd je nanesena na kiemikové des-
tidce.
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